




























































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 CN106990627A 公开(公告)日 2017-07-28

申请号 CN201611199058.9 申请日 2016-12-22

[标]申请(专利权)人(译) 三菱电机株式会社
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[标]发明人 津田祐树
今村卓司

发明人 津田祐树
今村卓司

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/13

CPC分类号 G02F1/1303 G02F1/134309 G02F1/136213 G02F2001/134372 H01L27/1222 H01L27/1225 H01L27
/124 H01L27/1255 H01L27/127 H01L29/41733 H01L29/45 H01L29/7869 G02F1/13439 G02F1/136227 
G02F1/136286 G02F1/1368 G02F2001/136218 G02F2001/136295 G02F2202/10 G02F2203/01 
H01L21/44

代理人(译) 何立波
张天舒

优先权 2015249295 2015-12-22 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供能确保大存储电容及开口率且抑制制造成本的上升的液晶显示装置
及其制造方法。液晶显示装置(91)具有栅极电极(2)、第1绝缘膜(3)、元件
层(4)、第1透明电极(5)和第2透明电极(9)。第1绝缘膜(3)包含将栅极电极
(2)覆盖的部分。元件层(4)直接配置于第1绝缘膜(3)之上，具有隔着第1绝
缘膜(3)而与栅极电极(2)相对的沟道区域(46)，元件层(4)由透明氧化物制
成。第1透明电极(5)与元件层(4)分离地直接配置于第1绝缘膜(3)之上，具
有与元件层(4)相同的金属组成。第2透明电极(9)通过与第1透明电极(5)电
绝缘且与第1透明电极(5)相对，从而与第1透明电极(5)一起形成存储电
容。
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